














CS8391E

CS8391E采 用 专 有 的AERC((Adaptive Edge 

Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的

干扰，对60cm的音频线，在FCC的标准下具有超过20dB的

裕量(如图)。

CS8391E

内置了BOOST升压模块 ,可以为4 Ω的负载在锂电

池的电压范围内提供最高2X4.8W的连续功率,其效率可达到

80%,其创新性的采用EQA16封装,使得CS8391E拥有极小的

封装,机简的外围器件,方便客户快速的确定方案,尽早使得终

端 产 品 上 市 .

CTRL管脚控制
有三种工作模式，芯片关断,AB类模式和D类升压

模式。通过对CTRL脚进行简单的硬件设置就可以完成三种

模式的切换,具体设置如下表:

CTRL状态 功放状态

0~0.2V 芯片shutdown

IO (>1.8V)

C TR L

0.1uF

R1

R2

V CTRL=V IO*R 2/
(R1+R2)



关于PCB Layout的几点说明

Vbat端电容

我们建议至少为Vbat加入一个储能电解电容，因为升压电

源和功放都是从Vbat获取电流的。一个470uF的电解电容有

助于使电池电压更平稳，减少对系统上其他IC的干扰，也有

助 于 提 升CS8391E的 低 频 瞬 态 响 应 ， 也 有 助 于EMI的 降

低。

PVDD端电容
CS8391E的PVDD实际为升压电源的输出，也是内置功放

模块的电源输入。因此滤波去耦电容是必须的。我们要求

使用两组电容，一组是10nF和1uF组成的去耦电容，一组是

470uF的滤波电解电容。10nF和1uF的贴片电容要尽可能的

靠近芯片管脚放置。470uF的滤波电容也是必须的(建议使

用高频低阻系列的电解电容,可以有效的提高效率,减少电压

纹波)，过小的电容会使BOOST模块的输出电压震荡。

输入音频GND

音源为单端输出时，就要注意屏蔽地回路噪声的引入。由

于每个系统和主控或者DAC的特性各不相同，我们一般只

能建议保证音频信号的参考地和CS8391E没有信号输入通

过电容接地Pin脚的参考地之间没有电位差,或者尽可能是一

个地。
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